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గంగం సంఖసంఖ 8N3QV01LG-1045CDI త రుత రు IDT (Integrated Device Technology)

వరణవరణ IC OSC VCXO QD FREQ 10CLCC ఉ తఉ త  / ఎఎ    యంయం ప న / ROHS రంతరం  ఉంటుం

స రస ర ప కప క 1.8N3QV01LG-1045CDI.pdf2.8N3QV01LG-1045CDI.pdf

 - సస 2.375 V ~ 2.625 V రకంరకం VCXO

సరఫ రుసరఫ రు ప కరప కర 10-CLCC (7x5) FemtoClock® NG

ంం Tray  / 10-CLCC

ఇతరఇతర రురు IDT8N3QV01LG-1045CDI 
IDT8N3QV01LG-1045CDI-ND

ర హర హ  ఉ గతఉ గత -40°C ~ 85°C

ంటుంటు రకంరకం Surface Mount మమ సు తత ంసు తత ం  (MSL) 1 (Unlimited)

ఉ తఉ త  / ఎఎ    యంయం Contains lead / RoHS non-compliant తరచుదనంతరచుదనం 100MHz, 125MHz, 100MHz, 125MHz

వర తకవర తక వరణవరణ VCXO IC 100MHz, 125MHz, 100MHz, 125MHz 10-CLCC (7x5) పసుతపసుత - సరఫసరఫ 145mA

ంం -  

సంబం తసంబం త ఉత తులుఉత తులు

సంబం తసంబం త లులు

గం సంఖ : 8N3QV01LG-1045CDI త రు / ం : IDT (Integrated Device Technology)

ఉత  వరణ: IC OSC VCXO QD FREQ 10CLCC ఓడ నుం : Hong Kong

 : ప న / ROHS రంతరం  ఉంటుం ర  : DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS
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